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 : دانشگاهی مراتب
 

 1374              شروع به کار با مرتبه مربی 

              1378       تحصیل در دوره دکتری 

    1383    شروع به کار با مرتبه استادیاری 

 1389                    ارتقا به مرتبه دانشیاری 

                        1395ارتقا به مرتبه استادی 

 

 

 : های پژوهشی فعالیت
 

 صنایع نفت و پتروشیمی، بکارگیری ای برحسگرهای نانو ساختار برای حسگری گازهای صنعتی )در زمینه وهش پز

 صنایع غذایی، صنایع دارویی، معادن زغالسنگ و صنایع خودرو سازی( 

 یک و  سنتز نانو ساختارهای صفربویژه )نیمرسانای اکسید و نیترید فلزی  سنتز و مشخصه یابی های نانو ساختارهای

 ( ZnO, SnO2, AlN, WO3, NiOیی مانند بعدی نیمرسانا

 و حوزه سلامت به منظور کاربردهای صنعتی مطالعه و بررسی خواص اپتیکی مواد بویژه مواد نانو ساختار 

  برای کاهش مصرف انرژی  الکتروکرومیکیپروژه های مربوط به خواص اپتیکی مواد مانند خواص 

http://www.hamidharatizadeh.com/
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  فلزی و اکسید فلزیلایه های نازک شیشه های کم گسیل با  استفاده از  در زمینهپزوهش 

  رنگدانه ای و پروسکایتی سلول های خورشیدیپروژه هایی در زمینه ساخت 

  فرآیند استاندارد سازی و انجام تست های استاندارد برای نحصولات صنعتیانجام 

 میکی و کامپوزیتی برای خواص مکانیکی ویژه سنتز مواد سرا 

 

  :ی فناورانههافعالیت
 

  سیستم چگالش از فاز بخار )طراحی، ساخت و تجاری سازیCVD ( در مدل های ثابت، چرخان )راکتور افقی و

 )برای سنتز نانو ساختارهای صفر، یک و دو بعدی نیمرسانا( عمودی( و مدل ریلی 

 برای نولید  شبیه ساز خورشید با قابلیت کنترل شدت و طول موج طیف تابشیو تجاری سازی ساخت  ،طراحی(

 طیف خورشید در حالت های مختلف به منظور مطالعه سلول های خورشیدی(

  ولتاژ  -)برای رسم منحنی جریان یخورشیدمشخصه یاب سلول های طراحی، ساخت و تجاری سازی دستگاه

ترهای مهم این سلول ها مانند توان ماکریمم، ولتاژ مدار باز، جریان اتصال سلول های خورشیدی و  اندازه گیری پارام

 کوتاه، ضریب پرشدگی و راندمان حتی برای سلول های کوچک آزمایشگاهی مانند سلول های رنگدانه ای و پروسکایتی 

 برای مطالعه حسگرهای گازی نانو ساختار( رآکتور حسگری گازو تجاری سازی ساخت  ،طراحی( 

 ی ی گازهاحسگر سیستم تست و مشخصه یابیساخت و تجاری سازی  ،حیطرا 

 و انجام فرآینهای  سنتز نانو ذرات فلزی و سرامیکی برای) ای پر انرژیآسیاب سیاره و تجاری سازی ساخت ،طراحی

 (مکانوشیمیایی

  اندارد برای اتجام تست های استصنوعی مساز هوازدگی های شبیه  سیستمطراحی، ساخت و تجاری سازی

 و قطعات بدنه خودرو و ... upvcقطعات صنعتی )

  برای اتجام تست های استاندارد قطعات  شتابدهنده تابش فرابنفش سیستم های طراحی، ساخت و تجاری سازی

 لاستیکی، پلاستیکی و پوشش های رنگ

  ایجاد دمای متغییر از  برای)یخچال ازت مایع سیستم طراحی، ساخت و تجاری سازیoC  196-   تاoC  200 در +

 سنجش های اپتیکی و مغناطیسی(

 نانو مواد و انجام عملیات حرارتی( سنتز  برای) کوره الکتریکی تحت خلاءو تجاری سازی ساخت  ،طراحی 

 سیستم های ضد عفونی کننده  سازیو تجاری ساخت  ،طراحیUVC (ضد عفونی کردن اشیا و اجسام،  برای

 ( غذایی و تجهیزات پزشکیاستفاده در خط تولید محصولات 

 استفاده در کشت های گلخانهای بویژه  برای) شبیه سازی شرایط جویسیستم و تجاری سازی ساخت  ،طراحی

 کشت های عمودی(  

  های فلزی و نیمرسانا و همچنین تهیت نانو کامپوزیت)جهت سنتز نانو میله پرس داغ تحت خلاءطراحی و ساخت-

 دارای ثبت اختراع-ها( 

 های الکتریکیسیستم خنک کننده کورهی و ساخت طراح 

  جهت تامین نور پس زمینه نمایشگرها و کاربردهای هنری و تبلیغاتی(  قطعات الکترولومینسانسطراحی و ساخت(

 دارای ثبت اختراع -
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 افتخارات علمی:
 

 2014وبل فیزیک سال جایزه ن( با دو تن از دانشمندان ژاپنی برنده 2007-1999همکاری نزدیک و بلند مدت )

و  Prof. Isamu Akasaki, Meijo University, Nagoya, Japanیعنی آقایان پروفسور آکازاکی 

از دانشگاه ناگویای  Prof. Hiroshi Amano, Nagoya University, Nagoya, Japanپروفسور آمانو 

ی نانو ساختار، دانشگاه لینشوپینگ خواص اپتیکی مواد نیمرسانا " به عنوان یکی از اعضا تیم تحقیقاتی، ژاپن

  Prof. Bo Monemar, Linöping University, Swedenپروفسور بو مونمار تحت سرپرستی  "سوئد

 

جی در به سه دانشمند ژاپنی به نام های پروفسور ایسامو آکازاکی از دانشگاه می 2014جایزه نوبل فیزیک در سال 

از دانشگاه ناگویای ژاپن و پروفسور شوجی ناکامورا از دانشگاه سانتاباربارای ناگویای ژاپن ، پروفسور هیروشی آمانو 

 Blue Light-Emitting)آمریکا به خاطر بیش از دودهه تحقیقات شان در زمینه ساخت دیودهای نور افشان آبی 

Diodes-Blue LEDs)  نور افشان  و بدنبال آن تولید منابع نوری پر شدت و بسیار کم مصرف بر پایه دیودهای

 اهدا شد.

با تیم تحقیقاتی پروفسور آکازاکی و به عنوان عضوی از تیم تحقیقاتی پروفسور مونمار  حاصل همکاری اینجانب

 با عنوان:  علاوه بر انجام رساله دکتری منپروفسور آمانو 

Optical Characterization of GaN/AlGaN Quantum Well Structures 
بین المللی به صورت مشترک  بین المللی یسمقاله کنفران 8و   ISIمقاله  14، انتشار سوئد در دانشگاه لینشوپینگ

است. این همکاری تا سه سال پس از اخذ دکتری باشد که عنوان این مقالات در بخش مقالات این رزومه آمدهمی

 ادامه داشت. 2007یعنی تا سال 

 

  1395فناور برتر استان سمنان در سال 

 / دوره(  4فناور نمونه دانشگاه صنعتی شاهرود )  پژوهشگر 

 

 :( Chapter Book)   تالیف کتاب

 
 با عنوان: Optical Communicationکتاب سوم فصل 

Light-Emitting Devices – Luminescence from Low Dimensional Nanostructures 

 کروواسی INTECHانتشارات دانشگاهی   :ناشر

 2014سال انتشار: نوامبر 

 

 های اجرایی:خدمات علمی و مسئولیت

 
   تاکنون 1398سال (عضو هیات امنا دانشگاه صنعتی شاهرود(  

  (1395-1390پارک علم و فناوری استان سمنان )و رییس شورای مرکز رشد مدیر مراکز رشد 

 (1394-1392به مدت دو سال ) "ها و موسسات دانش بنیانتشخیص صلاحیت شرکت" عضو کمیته 

 1394جشنواره بزرگ فناوری استان سمنان  دبیر 
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 ( 1393-1391عضو هیات ممیزه دانشگاه صنعتی شاهرود به مدت دو سال)  

 (1393-1391ریاضی و زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود ) -فیزیک هایدانشکده رئیس کمیسیون تخصصی 

  1391دبیر اجرایی کنفرانس فیزیک ماده چگال ایران در سال 

  1387سال  و اجرایی همایش علوم و فناوری نانودبیری علمی 

  (1387-1385سال ) 2مدیر امور پژوهشی دانشگاه صنعتی شاهرود به مدت 

  (1387-1385سال و نیم ) 2عضو منتخب شورای دانشگاه صنعتی شاهرود به مدت 

 ارزیابی دهها شرکت برای فرآیند دانش بنیانی در استان های سمنان، گلستان و مازندران 

 وری دهها پروپوزال جذب و پذیرش واحد های فناور متقاضی استقرار در مراکز رشددا 

  ) عضویت در کمیته علمی کنفرانس فیزیک ایران )سه سال 

 داوری دهها مقاله علمی در ژورنال های داخلی و خارجی 

 داوری دهها پایان نامه ارشد و رساله دکتری 

 
 

 بروزرسانی نشده است( 1395یل از سال ) اطلاعات ذ های مدعوکارگاهها و سخنرانی
 

  بیست و  "های نیمرسانااپتیکی نانو ساختارو طیف سنجی  2014جایزه نوبل فیزیک  "سخنرانی با عنوان

 1394اردیبهشت ، تهران،  (IPM)فیزیک نظریتحقیقات ریاضی و  مرکز دومین کنفرانس بهاره 

  آشنایی  "،"واحدهای فناور ز رشد و فرآیند جذب و پذیرشآشنایی با مراک"کارگاه آموزشی با عناوین  6ارائه

و ارائه بیش  "شرکت های دانش بنیان کدامند و فرآیند ارزیابی آنها چگونه است؟ "،  "با طرح کسب و کار

مورد سخنرانی در زمینه معرفی مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان در دانشگاههای استان سمنان و کنفرانس  10از 

 1394-1391ران، سال های فیزیک ای

  سنتز و خواص اپتیکی نانو ساختارهای یک بعدی  "با عنوان  1389سخنران عمومی در کنفرانس فیزیک ایران

 1389در دانشکاه بوعلی همدان ، شهریور  "نیمرسانا

  نسل جدید منابع روشنایی دیود "سخنرانی با عنوان( های نور گسیلLEDبر اساس نانو ساختار ) های

  1387در گروه فیزیک دانشگاه صنعتی شریف ، خرداد ” مرسانانی

  دانشکده فیزیک مرکز فیزیک نظری "های نیمرساناهای اپتیکی نانو ساختارکاربرد "سخنرانی با عنوان(IPM)  ،

 1386تهران، دیماه 

  نفرانس اپتیک و سیزدهمین ک "های نیمرسانای نیتروژندارطیف سنجی اپتیکی نانو ساختار "سخنرانی با عنوان

  1385مرکز مخابرات ایران، تهران، بهمن ،  (ICOP2007)فتونیک ایران  

  دومین کارگاه کوانتوم اپتیک   "های نیمرسانای نیتروژنداراسخراج نور از نانو ساختار "کارگاه تخصصی با عنوان

  1385دیماه ، دانشگاه اصفهان

  1385هفته پژوهش، دانشگاه صنعتی شاهرود، آبانماه  "نانو ای بر علوم و فناوریمقدمه "سخنرانی با عنوان   

  1384هفته پژوهش، دانشگاه سبزوار، آبانماه  "های نیمرسانا معرفی نانو ساختار "سخنرانی با عنوان 

  1383اولین کنفرانس دانشجویی فناوری نانو، دانشگاه اصفهان، مهرماه  "آشنایی با نانو فیزیک  "سخنرانی با عنوان  

  خواص اپتیکی چاههای کوانتومی  "با عنوان  1383سخنران عمومی در کنفرانس فیزیک ایرانGaN/AlGaN" 

 1383شهریور عباسپور، تهران، در دانشکاه صنعت آب و برق شهید 
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 : ثبت اختراع
 

 ا و )جهت تامین نور پس زمینه نمایشگره  طراحی و ساخت قطعات الکترولومینسانس با استفاده از نانو مواد

 کاربردهای هنری و تبلیغاتی(

  فلزیهای سیمنانو به منظور سنتز پرس داغ تحت خلاء دستگاه طراحی و ساخت 

 سنتز نانو سیم های ایندیم بروش تزریق داغ  
 

 ی دکتری: هاسالهاهنمایی رر
 

ا برای الکتریکی بر پایه نانوساختاره-ساخت سنسور اپتیکی "با عنوان  فاطمه باقری خانم رساله دکتری -1
 تا کنون(. 1396) " کاربردهای صنایع غذایی

 

بررسی اپتیکی لایه های نانوساختار اکسید فلزی )مانند  "با عنوان الهام هراتیان نژاد  خانم رساله دکتری -2
ZnO(.1397تا  1395) "ساختمان ( در شیشه های با عملکرد حرارتی بهبود یافته برای استفاده در صنعت 

 

یابی نانوساختارهای اکسید تنگستن و  سنتز و مشخصه "با عنوان  هادی علی اصغری آقای رساله دکتری -3
 (.1398تا  1394) "های پلیمری به منظور استفاده در قطعات الکتروکرومیک نانوکامپوزیت

 

ی بر پایه گاز ینانوحسگرها تیو حساس یبهبود انتخاب گر "با عنوان سالار پور تیمور  آقای رساله دکتری -4
 (.1397تا  1394) "CH4و  H2S خطرناک یگازها یبرا ای فلزی و نانوکامپوزیت های پلیمریاکسید ه

 

ای تشخیص گازهای صنعتی  با استفاده از سیستم آرایه "با عنوان سمیه مهدیزاده  خانم رساله دکتری -5
 تا کنون(. 1392) " رحسگرهای گازی نانو ساختا

 

بررسی خواص اپتیکی نیمرسانای نانوساختار اکسید روی  "با عنوان مهرداد نجفی  آقای رساله دکتری -6
 (.1393تا  1390) "آلایش شده با لانتانیدها

 

سنتز شیمیایی و خواص اپتیکی نانوساختارهای نیمه "با عنوان  سید هادی موسوی آقای رساله دکتری -7
 (.1391تا  1388) "رسانای با گاف نواری پهن

 

لومینسانس نوری و مغناطیسی نانوساختارهای  "عنوان با اسماعیل عبدلی  رساله دکتری آقای  -8
 (. 1388-1385) "نیمرساناهای نیتروژندار
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 های کارشناسی ارشد:پایان نامهراهنمایی 
 

      
مطالعه تاثیر تابش فرابنفش بر خصوصیات حسگری نانو " با عنوان علیرضا باقری پایان نامه ارشد آقای -1

 (.کنون تا 1398)" های اکسید روی ساختار

 

مکانیزم حسگری در حسگرهای نانو ساختار گاز  مطالعه" با عنوان سحر افضلیخانم پایان نامه ارشد  -2
 (.تا کنون 1397)" اتانول

 

ها درعملکرد سنسورهای نیمرسانای  مطالعه تاثیر کاتالیست " با عنوان خدیجه زنگانهخانم پایان نامه ارشد  -3

 (.تا کنون 1397)" نانو ساختار برای حسگری گاز

 

سرامیکی بر  دهی نانو پوشش هایبررسی فرایندهای پوشش  " با عنوان علیرضا چامپایان نامه ارشد آقای  -4
 .(1398تا  1397)"  پایه سیلیکون با هدف بهبود خواص حرارتی و مکانیکی

 

نانو ساختارهای دی  مطالعه تجربی و نظری خواص حسگری " با عنوان پریان جمعیخانم پایان نامه ارشد  -5
 استاد راهنمای دوم (.تا کنون 1397) "  (SnO2)  اکسید قلع

 

 (.تا کنون 1397)" بررسی خواص فتوکاتالیستی اکسید تیتانیوم " با عنوان الهام زارعخانم پایان نامه ارشد  -6

 

سایشی نانو بررسی خواص مکانیکی و مقاومت  " با عنوان رسول احدی هادی بیگلوپایان نامه ارشد آقای  -7
 .(1398تا  1397)"  متیتانیوبر پایه سرامیکی های پوشش 

 

مطالعه نقش نانوساختارهای اکسیدروی بر عملکرد سلول  " با عنوان صاحبه برزگریخانم پایان نامه ارشد  -8
 (.تا کنون 1396) " های خورشیدی پروسکایتی

 

بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانو سنتز و  " با عنوان دانیال حسین زرگریپایان نامه ارشد آقای  -9
 .تا کنونAl  "(1396 )پوشش های سرامیکی بر پایه 

 

 UV-Cبررسی تاثیر امواج الکترومغناطیسی در ناحیه  " با عنوان فاطمه سردار آبادیخانم پایان نامه ارشد  -10
 (.1397تا  1396) "بر سلول های زنده و بکارگیری آن در صنایع غذایی

 

و  بررسی نقش فناوری نانو  CO2مطالعه حسگرهای گاز  " با عنوان صادق حیدریآقای  پایان نامه ارشد -11
 .( 1397ا ت 1395)" در بهبود عملکرد آنها

 

بررسی مکانیزم عملکرد بینی های الکترونیکی برای  " با عنوان سارا شاهینیخانم پایان نامه ارشد  -12
 CO2" (1395ازی ترکیب های گازی حاوی هوشمندسازی سیستم حسگرهای گازی نانوساختار در آشکارس

 (.1397تا 

 



 7 

بررسی فرآیند کالیبراسیون گازسنج های نانو ساختار به  " با عنوان محمد احمدیپایان نامه ارشد آقای  -13
 (.1397 - 1395)" منظور کاربردهای صنعتی

 

نگدانه ای بر پایه و بررسی سلول های خورشیدی ر  مطالعه " با عنوان جواد موحدیآقای پایان نامه ارشد  -14
 ZnO  "(1394 - 1396.)و   SnO2نانو ساختارهای

 

های  یابی و مقایسه عملکرد حسگرهای گازی بر پایه لایه مشخصه " با عنوانندا فلاح خانم پایان نامه ارشد  -15
 (.1396تا  1394)"  ساختار دی اکسید قلع  نانو  نازک و

 

بهبود بازده سلول های خورشیدی سیلیکونی با استفاده از  " با عنوان سعید صالح پورآقای پایان نامه ارشد  -16
 (.1396 - 1394)"  لایه های اپتیکی نانو ساختار

 

مواد نانو ساختار ارزان قیمت برای کاربردهای انرژی  " با عنوان سمیرا گریوانی خانمپایان نامه ارشد  -17
 (.1395 - 1393)"  خورشیدی

 

خواص اپتیکی لایه های نازک نانو کریستالی اکسید " با عنوان ردیادریس الاجه گآقای پایان نامه ارشد  -18
 TiO2 , In2O3 , V2O5   "(1393 - 1394.)های غلزی 

 

سنتز و بررسی خواص اپتیکی نانو ساختار های  " با عنوان زهرا محمدیان رسنانیخانم پایان نامه ارشد  -19
 (.1393 - 1392)" اکسید قلع و اکسید روی 

 

"  ذرات بررسی تاثیر سایز در کاربردهای صنعتی نانو " با عنوانصادق سلطانی آقای  پایان نامه ارشد -20

(1392 - 1393.) 

 

مطالعه عملکرد سلول های خورشیدی نانو ساختار  " با عنوان نرگس جلیلی ایزدی خانمپایان نامه ارشد  -21
 (.1393 - 1392)"  تحت تابش خورشید و در حضور شبیه ساز خورشید

 

 - 1391)"  یسنتز نانوذرات فلز یصنعت یمطالعه روش ها" با عنوان صمد امامی آقایارشد پایان نامه  -22

1392.)  

 

نانو  هیگاز متان بر پا نندهیحسگر گز" با عنوان رویا سادات حسینیان مبارکه پایان نامه ارشد خانم -23
  (.1392 -1391)"  یفلز یدهایساختار اکس

 

 یکاربر ینانو ساختار برا یو ساخت قطعات حسگر گاز یطراح" نوانبا عامید ملکان  آقایپایان نامه ارشد  -24
  (.1391 -1392)"  یصنعت یدر گاز سنج ها

 

کاربرد  یبرا یکربن ینانو ساختار ها یکیخواص الکتر یبررس"  با عنوان میثاق قزلو آقایپایان نامه ارشد  -25
  (.1392 - 1391)" ی صنعت یها
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"   یفلز دیاکس یسنتز نانوساختارها یصنعت یروشها یبررس " ا عنوانب یگل هیمرضپایان نامه ارشد خانم  -26

(1391 -1392.)  

 

سنتز و مطالعه خواص فیزیکی نانو ساختارهای اکسید نیکل  " با عنوانندا شکوری  پایان نامه ارشد خانم -27
  (.1391- 1390) " برای کاربردهای حسگری

 

سنتز نانوساختارهای اکسید فلزی برای کاربردهای حسگری " با عنوانعلی اکبر زاده آقای پایان نامه ارشد   -28
 (.1391- 1390) " رطوبت و هیدروژن

 

خواص فیزیکی  مطالعهکامپوزیت های زیست فعال و سنتز نانو " با عنوان وحید پارساپایان نامه ارشد آقای  -29
 (.1391- 1390) "آنها

 

برای  اص اپتیکی اکسیدهای فلزی نانوساختاربررسی خو " با عنوانافسانه ابارشی  پایان نامه ارشد خانم -30
 (.1391- 1390)" کاربردهای الکتروکرومیکی

 

مقایسه عملکرد حسگرهای گازی نانو ساختار و حسگرهای لایه  " با عنوانمریم برزگر پایان نامه ارشد خانم  -31
 (.1390- 1389) "نازک اکسید فلزی

 

رسی روش های ساخت نانو ذرات مس و سرامیک برای بر " با عنوان جواد محمدیانپایان نامه ارشد آقای  -32
 (.1390- 1389)"کاربردهای فیزیکی

 

ساخت و بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های پایه " با عنوانفاطمه باقری پایان نامه ارشد خانم  -33
 (.1390- 1389)"فلزی

 

سیمهای  نیمرسانای بررسی مکانیسم رشد نانو "با عنوان محمد امین غروی پایان نامه ارشد آقای  -33
 (.1390-1388 " )نیتروژندار

 

اصلاح عملکرد قطعات الکترولومینسانس با استفاده از نانو  "با عنوان صغری رستمی پایان نامه ارشد خانم  -35
 (.1390-1388)  "مواد

 

     " AlNسنتز و مطالعه ی خواص اپتیکی نانو سیم های "با عنوان آذین عقدایی پایان نامه ارشد خانم   -36

 (1388-1389.) 

 

نقش سایز نانو ذرات در ولتاژ راه اندازی قطعات " با عنوان زهرا آزادواری پایان نامه ارشد خانم  -37
 (.1389-1388) "  الکترولومینسانس

 

محاسبه اانرژی گسیلی در چاههای کوانتومی مختل  "با عنوان سحر خوش آبادی پایان نامه ارشد خانم  -38
 .استاد راهنمای دوم  –  (1390-1388)  " شده نانو ساختارها
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سنتز نانو سیمهای اکسید روی  برای کاربرد در سنسورهای " با عنوان حسام مینایی آقای پایان نامه ارشد   -39
 (.1389-1388) "  گازی

 

های و بررسی کاربری آن برای پیل پلیمر-سنتز غشاء زئولیت" با عنوان فرناز قاسمی پایان نامه ارشد خانم  -40
 (.1387-1386)  "سوختی 

 

استفاده از نیمرساناهای پلیمری و فلوئرین برای کاربرد " با عنوان کمیل الهی نسب  آقایپایان نامه ارشد  -41
 .استاد راهنمای دوم  – (1388-1386) " های خورشیدیدر سلول

 

اختارهای نانوس ینوری بالا بر پایه ها با بازده LED" با عنوان سعید حیدری  آقایپایان نامه ارشد  -42
 .(1386-1385)  " دارنیتروژن

 

بررسی فتولومینسانس آنتی استوک در نمرساناهای  "با عنوان مهدی جعفری  آقایپایان نامه ارشد  -43
)GaInNP(As "  (1385-1386) –  .استاد راهنمای دوم 

 

"  InGaNی های غنی از ایندیم در چاههای کوانتومخوشه "با عنوان حجت بهمدی  آقایپایان نامه ارشد  -44

 (1385-1386). 

 

     "InGaNAS" مکانیزم لومینسانس در نانو ساختارهای با عنوان حامد قنادان  آقایپایان نامه ارشد  -45
 (1384-1385.) 

 

-nGaNAs " (1384 بررسی نقش نیتروژن در گسیل نوری "با عنوان مریم غلامی  خانمپایان نامه ارشد  -46

1385.) 

 

در طی فرایند  InGaNAsمکانیزم تغییرات ساختاری "با عنوان ... امیری روح ا آقایپایان نامه ارشد  -47
 (.1385-1384)  " عملیات حرارتی

 

فتولومینسانس چاههای  نقش میدانهای پلاریزاسیون در"با عنوان مرتضی اسمعیلی  آقایپایان نامه ارشد  -48
 (.1385-1383)  " کوانتومی نیمرساناهای نیتروژندار

 

اثر افت و خیز پهنای چاه پتانسیل به روی "با عنوان فاطمه السادات طبسی نم خاپایان نامه ارشد  -49
 GaN/AlGaN "  (1383-1385.) فتولومینسانس چاههای کوانتومی

 

مطالعه دینامیک فرایندهای بازترکیب نوری در چاههای "با عنوان محمو صابونی پایان نامه ارشد آقای  -00
 GaN/AlGaN "  (1383-1384.) کوانتومی
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